Otazky z predmétu X34FOT — Katedra radiotechniky (Prof. Ing. Milo$ Klima, CSc)
(ke zkouSce dvotazky)

Popiste pyroelektricky prvek a vy&glete jeho funkci..

Popiste mikrokanalkovou dedtu (microchannel plate) a vy&lete jeji funkci.

Jakeé fyzikalni jevy vyuZiva mikrokanalkova déisa ?

Wijmenujte zakladni typy obrazovych senzarvysétlete rozdily.

Jak se lisi barevny obrazovy senzor typu FOVEOINtaddardniho CMOS senzoru ?
Wswtlete zakladni usgé@dani obrazového bodu sniseaCCD.

Jakym zjpisobem je provéagh transport nabojovych batike strukturach CCD ?
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Jak vypada usgadani obrazového snig@CCD typu Frame Transfer (se snimkovym

prenosem) ?

9. Jak vypada uspadani obrazoveho snieaCCD typu Interline Transfer (s m&aikovym
prenosem) ?

10. Co je to antiblooming ?

11. Co je to binning ?

12. PopisSte obrazovku a zakladni prvky jeji konsteuk

13. Jaké jsou typy barevnych obrazovelma se liSi ?

14. Popiste zakladni charakteristiky obrazovky tgplia

15. PopisSte zakladni charakteristiky obrazovky tigmitron

16. PopiSte zakladni charakteristiky obrazovky typuirie-

17. Wswtlete princip displeje typu LCD

18. Popiste konstruiki uspgdadani prvku LCD

19. Popiste zakladni usfgmani obrazového prvku plazmového displeje

20. Popiste zakladni usfgmlani obrazoveho prvku displeje FED

21. PopiSte zakladni princip displeje typu OLED

22. Napisteto¢kovou rovnici a nakreslete graficky postup vy polohy a velikosti obrazu
piednetu u tenké spojnéocky.

23. Ws\tlete, co je to hloubka ostrosti.

24. \Ws\tlete princip antireflexni vrstvy.

25. Jak rozdlujeme objektivy podle zorného uhlu ?

Otazky z predmétu X34FOT — Katedra mikroelektroniky (Doc. Ing. Zdenék Burian, CSc)

(ke zkouSce jedna otazka — otdzka méddsti)
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Elektroluminisceéni diody — vlastnosti. VInova délka emise — nastdyzavislost na inj&kim
proudu a teplaé  Frijimace s gimou detekci — kdy PIN-FET, kdy LFD?
ELD pro optické komunikace, zlepSeni dynamickyiastnosti. Opticky vysita Stabilizace

pracovniho rezimu, modulace — amplituda, frekvefazs.

Wzaovaci diagram ELD, modifikace smovosti. Koherentniifiima¢. Fijima¢ s optickym
zesilova&em.
Injekeni lasery. Aktivni prosedi — objemovy polovodj SQW, MQW. Optické pyrometry.

Injekéni lasery. Rezonéator — Fabry-Perot, DBR, DFB, madstvuktura, stabilita, i&a spektralni
¢ary. Senzory vyuzivajici rozptyl (nefelometrie ebidimetrie).

Injekeni lasery. Modulace — amplituda, frekvence, fazesadgni analyzatory.

Optické zesilovge. Injekni zesilovée. Senzory amplitudové —ztratové a vazebni.

Optické zesilovsge. Dielektrické zesilow#. Senzory fazove — interfekam, rozdleni.

Fotodiody. Rechod PN a PIN, spektralni a dynamické vlastnsestiyislost se spektralni zavislosti
koeficientu absorpce. Senzory s Mach-Zehnderovyerferometrem.

Lavinova fotodioda — vlastnosti v souvislostéshnologickou strukturou a pouZitym poloviéehn,
ionizatni koeficienty. Senzory s Sagnacovym interferonmatre

Fotorezistory — intrinsické a extrinsické, Zistorezistoru, pracovni teplota. Metody optické
reflektometrie OTDR.

Pyroelektrické detektory. Principy vyuZivanéistribuovanych viaknovych senZorModifikace

optickych viadken.

Otazky z predmétu X34FOT — Katedra elektromagnetického pole (Doclng. Karel Novotny, Csc.)

(ke zkouSce jedna otazka — otazka mé&dsti, studijni materialy k prvrast viz skripta Novotny:

Opticka komunikani technika, materialy ke drukiésti otazky jsou k dispozici v rozmnozovacim
stredisku)
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Zakladni typy vlaknovych vinovdd- konstrukce, vlastnosti. Zakladni typy planarnittovodi.
Utlum optickych vinovod — 3 telekomunikéni okna. Spinadx4 vytvaeny z @ti spinat 2x2
Priciny disperze ve vinovodech. W&lete principcinnosti Mach — Zenderova interferometru
Volba vinové délky zdroje s ohledem na Gtlum a eigp Elektroopticky spiras Mach -
Zenderovym interferometrem

Jednovidovy opticky vinovod — konstrukcei@posové vlastnosti. Elektrooptickygpina 2x2
s vazebninglenem.

Wswétlete funkci gradientniho optického vinovodu. ®opticky vyping s interferometrem
Kerrovou celou.

Wswvétlete pr@ se konstruhuji viakna s posunutou disperzi. Bistabpticky prvek.

Cim je ukena maximalni fenosova rychlost optického viakna?.zZakladni typlyckgich propojeni a

jejich realizace



